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(57) Sáng chế đề cập đến tấm thép điện không định hướng có thành phần hóa học 

trong đó, theo % khối lượng, C: nhỏ hơn hoặc bằng 0,010%, Si: nằm trong khoảng 

từ 1,50% đến 4,00%, sol. Al: nằm trong khoảng từ 0,0001% đến 1,0%, S: nhỏ hơn 

hoặc bằng 0,010%, N: nhỏ hơn hoặc bằng 0,010%, một hoặc nhiều nguyên tố 

được chọn từ nhóm gồm có Mn, Ni, Co, Pt, Pb, Cu và Au: tổng cộng nằm trong 

khoảng từ 2,50% đến 5,00% được chứa và phần còn lại bao gồm Fe và các tạp 

chất, trong đó độ dày tấm nhỏ hơn hoặc bằng 0,50mm, và, trong mặt cắt ngang 

tùy ý, khi tỷ lệ diện tích của các hạt tinh thể {100} được ký hiệu là Sac, tỷ lệ diện 

tích của các hạt tinh thể {110} được ký hiệu là Sag, và tỷ lệ diện tích của các hạt 

tinh thể {100} trong vùng lên tới 20% từ phía có giá trị KAM cao được ký hiệu 

là Sbc, thì Sac > Sbc > Sag và 0,05 > Sag được thỏa mãn. 
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